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(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT ĐẮP DẦN TRONG IN 3D (THREE-
DIMENSIONAL)



(21) 1-2021-04337 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đắp dần. Phương pháp có thể bao 

gồm các bước cung cấp nền bột và định hướng xung chùm laze được tạo hình bao 

gồm một hoặc nhiều xung và có thông lượng lớn hơn 20 kW/cm2 ở vùng hai chiều 

được xác định của nền bột. Điều này tối thiểu hóa các hiệu ứng plasma laze bất 

lợi trong quá trình làm nóng chảy và dung hợp bột bên trong vùng hai chiều được 

xác định. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống laze để in hai chiều và phương pháp 

điều khiển laze. 
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